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VPT10-H
TRANSMISOR DE PRESION HART®
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v" Transmisor a 2 Hilos con Protocolo de
Comunicacion HART®7

v LCD de 5 Digitos, rotativo, multifuncional
con bargraph

v T Rangos de Presion:
765 mmH0 a 210 kgf/cm?

v" 2 Clases de Exactitud:
Modelo Estandar: £ 0,075%
Modelo Alto Rendimiento: £ 0,05%

v Tiempo de Respuesta de la Medicion:
50 ms

v" Totalizacion con Persistencia

v" Extraccion de Raiz Cuadrada e Tabla del
Usuario

v" Protector de Transiente Interno

v" Alimentacion sin Polaridad
12 a 45 Vdc

v" Salida Analdgica 4-20 mA NAMUR NE 43

v Temperatura de Operacion -40 a 100 °C

v" Ajuste Local via Chave Magnética

v" Configuracion, Calibracion, Monitoreo y
Diagnésticos via Programador y
Herramientas basadas en EDDL y
FDT/DTM




DESCRIPCION

EI'VPT10-H es un transmisor de presion capacitivo de alto rendimiento, completamente digital, disefiado para
mediciones de presion diferencial, manométrica y absoluta, ademas de poseer modelos para aplicaciones de
nivel bridadado, sello remoto y sanitario.

El transmisor es alimentado por una tensién de 12 a 45 Vdc, generando un canal de corriente de 4-20 mA
(conforme a la norma NAMUR NE43), proporcional a la medicion realizada. A través de un configurador HART,
plataforma Android o herramientas basadas en EDDL o FDT/DTM es posible configurar las escalas de medicion,
unidades de trabajo y calibraciones, ademas de monitorear las variables de medicion y verificar el estado del
equipo. Ademas, es posible configurar el VPT10-H a través de una llave magnética.

Priorizando su alto rendimiento y robustez, fue disefiado con las Ultimas tecnologias de componentes
electrénicos y materiales, garantizando confiabilidad a largo plazo para sistemas de cualquier escala.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

ElI' VPT10-H utiliza la técnica de medicion de presion con sensor capacitivo, que es la tecnologia mas utilizada
en mediciones de presion de alto rendimiento, con alta exactitud e inmune a interferencias electromagnéticas.

Un esquema de la célula capacitiva se muestra en la fig. 1.1.
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Fig. 1.1 - Esquema de la Célula Capacitiva.

La célula capacitiva es un sensor de presion constituido por dos condensadores de capacitancias variables,
conforme a la presién diferencial aplicada. Es una pieza simétrica, con un diafragma central que se flexiona en
funcion de la diferencia de presiones aplicadas en los lados derecho e izquierdo. Las presiones se aplican en
los diafragmas aislantes (que tienen contacto directo con el fluido de proceso) que deben ser de material
adecuado para evitar la corrosion.

Las presiones se transmiten al diafragma central por medio del aceite de llenado y la diferencia entre ellas
provoca su deflexién. Los condensadores que constituyen la célula capacitiva forman parte de un circuito
oscilador que tiene su frecuencia dependiente de la presion diferencial aplicada. Esta frecuencia sera
inversamente proporcional a la presion aplicada y serd medida por la CPU del sensor de presion, con alta
resolucion, exactitud y velocidad de procesamiento.
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TIPOS DE TRANSMISORES

Transmisor Diferencial - VPT10-D y VPT10-H

' Son transmisores en los que la presion del
—— R eotes - proceso se aplica en los lados de alta y baja del
transmisor. EI VPT10-H se utiliza para procesos
de alta presion estatica.

PRESION DEL
PROCESO

Transmisor Manométrico - VPT10-M

En este tipo de transmisor la presion del proceso
PRESION DEL__, & J_ eresion Se aplica en el lado de alta del transmisor y el
PROCESO 1 € ] ATMOSFERICA . ,
lado de baja se abre a la atmdsfera, por lo que la
presion atmosférica es la referencia para el
sensor capacitivo.

Transmisor Absoluto — VPT10-A

En estos tipos de transmisores la presion del
proceso se aplica en el lado de alta del
transmisor, siendo que del lado de baja existe
una camara de vacio que es la referencia de cero
absoluto para el sensor capacitivo.

AL VACIO

PRESION DEL___, &
PROCESO ]




ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FiSICAS

Exactitud Modelo Estandar: + 0,075% Modelo Alto Rendimiento: + 0,05%

Tipo de Sensor Sensor capacitivo microprocesado, lectura digital y algoritmo de compensacién de
temperatura y presion.

Limites de Presion Estatica y Rango 1: 8 MPa (81,6 kgficm?) Rangos 2 a 6: 16 MPa (163,1 kgf/cm?)

Sobrepresion Rango 7: 40 MPa (407,9 kgf/cm?) ~ Para modelo H: 31,2 MPa (318,15 kgf/cm?2)
Rangeabilidad 150:1 0 200:1 (dependiente do modelo)

Salida de Corriente 4-20 mA segiin NAMUR-NE43

Tension de Alimentacion 12 a 45 Vcc, sin polaridad, con protector de transiente

Limites de Humedad 0a 100% RH (humedad relativa)

Proteccion de Escrita Por hardware y software con icono indicativo no display

Certificacion en Area Clasificada Prueba de Explosion y Intrinsecamente Seguro

Montaje En campo, con soporte en tubo @ 2

Peso Aproximado con Soporte 4 Kg

(1) Para cambios de temperatura de 20 °C, humedad relativa 0-100%, presion de linea de hasta 7 MPa (70 bar), instalacion de acuerdo con
buenas prdcticas y montaje apropiado para procesos donde los dtomos de hidrégeno puedan ser generados (migracién de hidrégeno).




CODIGO DE SOLICITUD

VPT10 Transmisor de Presicn

Protocolode Comunicacion
P PROFIBUS

Clase de Exactitud S | ESTANDAR

H | ALTAQ RENDIMIENTO(VEA LA NOTAT)

Tipo de Sensor A | ABSOLUTO
| D | DIFERENCIAL

H DIFERENCIAL ALTA PRESIONESTATICA
M | MANOMETRICO

R‘ﬂﬁﬂdﬂlst’ﬂﬂ-ﬂf "EI-I LA NOTA 2 n IT5a .? 5kPa I' T65 a 785 mmH- '-:ll

-374 a 37 4kPa (-3814 a 3814 mmH,0)
=147 1a 1471 kPa(-1,5 a 1,5 kgficm?)
690 a 690 kPa (-7 a T kgficm?)

-2068 a 2068 kPa (-21 a 21 koficm?)
-6890 a 6890 kPa (-70.2 a 70,2 kgficma)
40,12 2068 MPa(-1a 2109 kgficm?)

Material del Diafragma n INCX 316L

=] 0% n B fad

Fluidode Enchimento H OLEO SILICONA
Material de Brida/AdaptadoriPurga n INOX 316

PosiciondelaPurga

1 HJRG&LADD OPOSTOALA CONEXION DEL PROCESD
2 | PURGALADO DEL PROCESO SUPERIOR
3 | PURGA LADO DEL PROCESO INFERIOR

Material Anillode Vedaciénde la Célula (B|BUNAN ]
V | VITON
T | TEFLON

Conexion al Proceso | 0 | - 18 NPT (SIN ADAPTADOR)
1 | %-14NPT (CONADAPTADOR)

Tipo de Certificacion | 0 | SINCERTIFICACION
1 SEGUROINTRINSECAMENTE
2  PRUEBA DE EXPLOSION
Organismo de Certificacion U SIN CERTIFICA
INMETRO
S ] R —
oo [T
Soporte de Fixacién [ 0 | SINSOPORTE
1 SOPORTEINOX 304

Ejemplo de Cédigo de Solicitud:
| veT10- H 8-D 1-1 8 | 0 B 0-0 0-A 1 1 0

Obs: Certificacicn Prueba de Explosicn Ex th [ignicicn de polve) y Ex db (llama)

NOTA 1: Disponible apenas para modelos Diferencial y Manométrice

NOTA Z: Los rangos pueden extender hasta 0.5xLRL y 1,2xURL con poca degradacicn de la exactitud
LRL = limite inferior dei Range ; URL =Limite Supericr del Rango




VPT10 Transmisor de Presion Bridadado

Protocolode Comunicacion
P PROFIBUS

Tipode Sensor W

Rangodel Sensor (VEA LA NOTA 1) [ 2 | -3742374kPa(-3814 2 3814 mmH,0)
3 -1471a147 1kPa(-15a 15 kgficm?)

4  -690a690 kPa(-7 a7 kgiicm?)
§ -2068a2068kPa(-21a21kgficm?)

Material del Diafragma del Sensor n INOX 316L
Fluidode Enchimento delSensor n OLEO SILICONA
Material de Brida/Adaptador/Purga (Lado Bajo) n INOX 316

Posicionde laPurga D ENGEE

1 PURGALADO OPOSTOALA CONEXION DEL PROCESO
2 PURGA LADO DEL PROCESO SUPERIOR

3 PURGALADO DEL PROCESOINFERIOR

Material Anillode Vedacionde la Célula LR e
V  VITON
T  TEFLON

Conexion al Proceso (Tomada de Referencia) [ 0 | Y- 18NPT (SINADAPTADOR)
1 J%- 14NPT (CONADAPTADOR)

Conexion al Proceso (Tomada de Nivel) n 1%" 150 #ANSI B16.5

2" 150 #ANSI B16.5
3" 150#ANSI B165

4 | 2°300#ANS!IB165
5 | 3"300#ANSI B165

Longitud de la Extension | 0 | SINEXTENSION
1 50mm

2 100mm
3  150mm

Material del Diafragma de la Tomada de Nivel INOX 316

Fluidode Enchimento de la Tomada de Nivel H SILICONA DC200v20

Tipo de Certificacion g Gl N s
2  PRUEBA DE EXPLOSION

Organismo de Certificacion | 0 | SINCERTIFICACION
1 | INMETRO

Material de la Carcasa n ALUMINIO

Ejemplo de Codigo de Soliatud v
VPT10- H-L 2<§ 8 I 0B 0-1 1+ 01 8-0 0-4A ¢ 1 |

Obs: Certificacion Prueba de Expiosion Ex tb (ignicién de poivo] y Ex db (llama)
NOTA 1: Losrangos pueden extender hasta 0,8xLRL y 1,2xURL con poca degradacion de ia exactitud
LRL =Limite inferior dei Rango ; URL = Limite Superior del Rango




VPT10 Transmisor de Presidn Sanitario

Protocolode Comunicacion H | HARI
P | PROFIBUS
Tipo de Sensor BIEIL

RangodelSensor (VEA LANOTA 1) | 2|
3 14?1314?1|;Fa{-15315hﬁm2}

4 | 5902690 kPa(-7 a7 kglicm?)
§ | -2068a 2068KkPa(-21 a 21 kgficm?)

Material del Diafragma del Sensor n INOX 316L
e o ES——

PosiciéndelaPurga SN FUF‘m
1 PURGALADD OPOSTOALA CONEXION DEL PROCESO

2  PURGA LADO DEL PROCESO SUPERIOR
3 PURGA LADO DEL PROCESOINFERIOR
Material Aniliode Vedacionde la Célula I
¥ | VITON
T || TEFLON
Conexién al Proceso (Tomada de Referencia) [ 0 ] %- 18NPT (SINADAPTADOR)
1 %- 14NPT (COMADAPTADOR)
Conexién al Proceso (Tomada Sanitaria) [ 1 ] TRICLAMP 1 %" SINEXTENSION
TRICLAMP 2° 150 SIN EXTENSION
3 TRICLAMP 2 150 CON EXTENSION
4 SMS1%' SINEXTENSION
&
6

o]

SMS 2" SIN EXTENSION
SMS 2 CONEXTENSION

Material de la Conexdo ao Processo (Tomada Sanitaria)

Fluidode Enchimiento dela Tomada Saniaria B )
N PROPILENO GLICOL (NEOBEE)
Material del Diafragma de la Tomada Sanitaria n

Material Anillode Vedacionds la Tomada Sanitaria

b deﬂdnphum

Ejemplo de Codigo de Solictud:
|1|I'F'T1I:I- H-% 2-1 % I 0 B -1 1| %1 B O0-0 0-A 1 1

Obs: Certificacién Prueba de Explosion Ex th (ignicién de poive) v Ex db [llama)
NOTA 1: Los rangos pueden extender hasta 0,8xLRL y 1,2xURL con poca degradacicn de la exactitud
LRL =Limite Inferior del Rango ; URL = Limite Superior del Rango
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